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摘要(译)

电阻抗断层摄影装置包括多个电极，显示装置，以及用于利用重建算法
从测量信号重建图像元素矩阵，电极平面中的阻抗变化的空间分布的控
制和评估单元。从随后的吸气和呼气提供时间序列的矩阵。控制单元检
测局部阻抗变化，作为单调依赖于平均肺泡压力的量的函数，作为来自
矩阵的时间序列的吸气和呼气曲线，以计算表示吸气和呼气曲线之间的
偏差的参数作为耗散图像元素的值并将参数与图像元素相关联，以将所
有检查的图像元素的耗散值组合在耗散图中，并且通过依赖于耗散图的
耗散值的图形编码来显示耗散值。
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